
1. 电容
2. 带宽不是很高
3. 需要刷新，会有颠簸

1. 面积和功耗不能和工艺平行
2. 类型

1. Cpu register Flip Flops 每个 bit都有一读一写
2. L1/L2 SRAM  6个晶体管，一般最多每个 bank一读一写
3. L3/L4  eDRAM/GCRAM   4晶体管 /电容    读写速度明显降低，也会有使用上的问题
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